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Die neue IEC-Publikation 60-2 wurde im November
1994 unter dem Titel ""High-voltage test techniques
part 2:measuring Systems'' veroffentlicht. Die neue
Vorschrift wurde mit grofler Mehrheit (94%) von

den nationalen Kommitees angenommen. Da diese
Vorschrift eine entscheidende Anderung zu der bisher
giiltigen Vorschrift enthiilt, werden die wichtigsten

Teile der Neufassung kurz vorgestellt.



Kalibrierung eines Mef3systems fiir HS-Messungen
bei GS und WS

IEC Publikation 60-2 (1994)

Vergleichsverfahren Komponentenverfahren

\ 4 Y

Messung des Ubersetzungs-
verhiltnisses der einzelnen

Vergleich mit K().mponenten )

Referenzsystem (RMS) -Ein-/Ausgangsgrifie

bei U>0,2-U, -Briickenmethode
-Impedanzmessung,
Berechnung des Uberset-
zungsverhiltnisses

kalibriertes MeRsystem
KMS




Linearitit eines Mefsystems (+ 1%)

Vergleich mit

- Referenzmeflsystem
- kalibriertes MeRsystem

- Standard - Funkenstrecken (Kugelfunkenstrecke,
Stab - Stab - Funkenstrecke)

- Feldsensoren

- Ladespannung eines Stoligenerators

Kondensator

| [ J—BNC-Buchse

/BNC-Buchse

_ Widerstand

$ ( , ) 400 mm -




Anforderungen an Impulsmellsysteme

- Ubersetzungsverhiltnis

volle Stospannungen 1,2/50
und nach 2 ps abgeschnittene Stofspannungen

iip 1%

zwischen 0,5 ps und 2 ps abgeschnittene Stofspannungen

ilp +3%

- Zeitparameter (Frontzeit, Riickenhalbwertzeit, Abschneide-
zeit 'T)

T, £10%

- Oszillationen

im Scheitel

f, > 5 MHz oder Tx <30 ns

in der Stirn

f, > 10 MHz oder T, < 15ns



Kalibrierung eines Mefisystems fiir HS-Impulsmessungen
IEC Publikationen 60-2 (1994)

Vergleichsverfahren Komponentenverfahren

Messung des Uberset-
zungsverhiltnisses

Vergleich mit Vergleich mit RMS der einzelnen Komno-
Referenzmefsystem und zeitliche Erwei- :

. . nenten und Messung
(RMS) bei terung mit Recht- der RechteckstoBant-
U>0,2'U,, zwischen eckstoflantwort, wort, Anforderungen

Anforderung an t; an die Parameter der

RechteckstoBantwort

tmin und tmax

kalibriertes MeRsystem
KMS




Kalibrierung von Stoffspannungsteilern

1. Vergleichsverfahren
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Anforderungen
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2. Vergleichsverfahren erweitert mit RechteckstoBantwort
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Parameter der RechteckstoBantwort

MefBkreise:
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Integral der RechteckstoBantwort:
t

7(t) =[ (1 ~g(7) dr

0,

experimentelle Antwortzeit:
t

max

T, = [(1—g() dr =T(t,,,)

0,

Teilantwortzeit:

Restantwortzeit:

Tl}(ti) =TN _T(ti)
Uberschwingen 8
Anfangsverzerrungszeit: 7:)

Beruhigungszeit: [

T, ~T(5)| <0,02-1,



Uberpriifung des KMS (check)

kalibriertes Meflsystem

KMS

Vergleich mit einem
zweiten kalibrierten
KMS oder mit RMS

Messung des Uber-
setzungsverhiltnisses
mit niedrigen Span-
nungen (U~ 1000 V)
und Fingerprint der
Rechteckstoantwort

Messung des Uber-
setzungsverhiltnisses
mit Funkenstrecken
(KF, SF) und Finger-
print der Rechteck-
stoantwort

kalibriertes Mef3system

KMS




/

Vergleichsverfahren Komponentenverfahren
mit RMS, das durch - Bestimmung des Uber-
nationale oder inter- setzungsverhiiltnisses
nationale Vergleichs- auf +0,5 %
messungen auf + 0,5 % - Messung der Antwortzeit
bestiitigt ist - Anforderungen an die

Parameter der Antwort-
zeit
kalibriertes |

RMS




Anforderungen an kalibrierte RMS

fiir Gleichspannung: Amplitude +1%
Rippel 3%
Wechselspannung: Amplitude 1%
Impulsspannungen, Amplitude 1%
Impulsstrome: Zeitparameter *5%
in der Stirn abgeschnittene Amplitude *3%
BlitzstoRspannungen Zeitparameter *5%
Anforderungen an die Parameter der
Rechteckstoflantwort
Parameter | BlitzstoB- in der Stirn SchaltstoB- Impulsstrome
spannungen abgeschnittene spannungen
Blitzstof3-
spannungen
Tx <15 ns <10 ns
ts <200 ns <150 ns <10 ps
Ts <30 ns <20 ns <0,1-Tq
To - <2,5ns
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